PARTES Y SIMBOLOGIA DEL TRANSITOR
BIPOLAR BJT
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BASE (B):
Es un material dopado de impurezas (+) para un transistor NPN y de impurezas (-)
para un transistor PNP.

Emisor (E):
Es un material altamente dopado de impurezas (+) para un transistor NPN y de
impurezas (-) para un transistor PNP.

Colector (C):
Es un material débilmente dopado de impurezas (+) para un transistor NPN y de
impurezas (-) para un transistor PNP.

Por lo que la palabra

Transistor significa > “Transferir la Resistencia”



Como el Transistor Bipolar(BJT) es un dispositivo controlado por corriente tenemos
que:
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Parametros de fabricante
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